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微波电路 噪声源测试方法

1 范围

本标准规定了噪声源主要电参数的测试方法。
本标准适用于噪声源的电参数测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12179—2013 噪声发生器通用规范

GJB3007A—2009 防静电工作区技术要求

GJB8125—2013 微波电路 放大器测试方法

3 术语和定义

GB/T12179—2013和GJB8125—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超噪比温度系数 excessnoiseratiotemperaturecoefficient
αENR

在工作温度范围内,超噪比随温度变化的系数。

4 一般要求

4.1 测试条件和环境要求

除另有规定外,所有测试应在温度为25℃±3℃、相对湿度为20%~80%和气压为86kPa~
106kPa条件下进行。测试环境应无影响结果准确性的机械振动和电磁干扰。

仲裁试验的标准大气条件为:温度25℃±1℃,相对湿度48%~52%,气压86kPa~106kPa。

4.2 测试仪器和设备

测试仪器和设备应满足下列要求:

a) 测试仪器应经检定、校准合格,并在计量有效期内;

b) 测试仪器和设备的量程、准确度应满足测试要求;

c) 测试时仪器、设备应良好接地;

d) 除另有规定外,同轴系统的输入、输出阻抗应为50Ω;

e) 防静电设施应满足GJB3007A—2009的要求。

4.3 注意事项

测试时注意事项如下:
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